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PRILOHA I (CAST V — kategorie 3)

KATEGORIE 3 - ELEKTRONIKA

3A

3A001

Systémy, zaFizeni a soucasti

Poznamka 1: Kontrolni status zarizeni a soucdsti popsanych v polozkach 34001 nebo 34002, jinych
nez popsanych v polozkach 3A4001.a.3. az 3A4001.a.10. nebo 34001.a.12. az
34001.a.14., které jsou specialné konstruované nebo které maji totozné funkcni
viastnosti jako jind zarizeni, je urcen kontrolnim statusem téchto jinych zarizeni.

Pozndmka 2: Status integrovanych obvodii popsanych v polozkach 34001.a.3. az 34001.a.9. nebo
34001.a.12. az 34001.a.14., které jsou pevné naprogramovany nebo konstruovany pro
specifickou funkci v jinych zarizenich, je urcen statusem téchto jinych zarizeni.

Pozn.: Pokud vyrobce nebo Zadatel nemiize urcit status jiného zarizeni, Fidi se status
integrovanych obvodii polozkami 34001.a.3. az 34001.a.9. a 34001.a.12. az
34001.a.14.

Elektronické zbozi:
a. integrovan¢ obvody pro vSeobecné pouziti:

Poznamka 1: Kontrolni status polovodicovych desticek (dokoncenych nebo nedokoncenych) s
urcenou funkci se hodnoti podle parametrii uvedenych v polozce 34001 .a.

Pozndamka 2: Do integrovanych obvodii patri tyto typy:
- ,,monolitickeé integrované obvody
— ,, hybridni integrované obvody “,
- ., viceCipové integrované obvody “,
- . integrované obvody vrstvového typu*®, vietné kremikovych obvodii na
safirové podlozce,
- ,,optické integrované obvody “,
— ., trojrozmérné integrované obvody “,
- ,, monolitické mikrovinné integrované obvody * (,, MMIC*).
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3A001.a.

pokraCovani

1.

integrované obvody konstruované nebo klasifikované jako radia¢né odolné, které
vydrzi:

a. celkovou davku radiace 5 x 10° Gy (kiemik) nebo vy33i;
b. rychlost davky 5 x 10° Gy (kiemik)/s nebo vy$si; nebo

c. hustota (integrovany tok) neutronti (ekvivalent 1 MeV) 5 x 10'3 n/cm? nebo vy3si
na kfemikové podloZce nebo jeho ekvivalent pro jiné materialy;

Poznamka: Polozka 34001.a.1.c. nezahrnuje kov-izolant-polovodice (MIS).

,mikroprocesorové mikroobvody*, ,mikropocitacové mikroobvody*,
mikroregulatorové mikroobvody, pamétové integrované obvody vyrobené ze slozenych
polovodict, analogové-¢islicové prevodniky, integrované obvody obsahujici analogoveé-
Cislicové prevodniky a uchovavajici nebo zpracovavajici digitalizovana data, ¢islicove-
analogové prevodniky, elektro-optické nebo ,optické integrované obvody“ pro
»Zpracovani signald“, uzivatelem programovatelna logicka pole, zakaznické integrované
obvody, pro které bud’ neni znama funkce, nebo neni znam status zatizeni, ve kterém
bude integrovany obvod pouzit, procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT),
statické paméti s ndhodnym pfistupem (SRAM) nebo ,energeticky nezavislé paméti‘,
které maji n€kterou z téchto vlastnosti:

jsou ur¢eny pro provoz pii okolni teploté vyssi nez 398 K (125 °C);
b. jsou urceny pro provoz pii okolni teploté nizsi 218 K (=55 °C); nebo

c. jsou urceny pro provoz v celém intervalu okolnich teplot od 218 K (=55 °C) do
398 K (125 °C);

Pozndmka: Polozka 3A4001.a.2. nezahrnuje integrované obvody pro civilni
automobily nebo pro Zeleznicni viaky.

Technicka poznamka:
,Energeticky nezavislé paméti‘ jsou paméti, které uchovavaji data po urcitou dobu po
preruSeni privodu energie.
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3A001.a.

pokraCovani

3.

,,mikroprocesorové mikroobvody*, ,,mikropocitatové mikroobvody* a
mikroregulatorové mikroobvody vyrobené ze slozenych polovodi¢t a pracujici pii
hodinovych frekvencich vyssich nez 40 MHz;

Poznamka: Polozka 34001.a.3. zahrnuje cislicové signalni procesory, cislicové
maticové procesory a cislicové koprocesory.

nevyuzito;

integrované obvody analogové-¢islicovych (ADC) a cislicové-analogovych prevodnikt
(DAC):

a. analogové-¢islicové prevodniky (ADC), které maji n¢kterou z téchto vlastnosti:
Pozn.: VIZ TEZ 34101.

1. rozliSeni nejméné 8 bitl, avsak mensi nez 10 bitd, se ,,vzorkovaci rychlosti*
vy$si nez 1,3 gigavzorkl za sekundu (GSPS);

2. rozliSeni nejméné 10 bitl, avsak mensi nez 12 bitl, se ,,vzorkovaci rychlosti*
vyssi nez 600 megavzorkl za sekundu (MSPS);

3. rozli$eni nejméné 12 bitl, avS§ak mensi nez 14 bitd, se ,,vzorkovaci rychlosti*
vys$8§i nez 400 MSPS;

4. rozliSeni nejméné 14 bitll, avSak mensi nez 16 bitd, se ,,vzorkovaci rychlosti*
vys$si nez 250 MSPS; nebo

5. rozliSeni 16 bitl nebo vyssi se ,,vzorkovaci rychlosti“ vyssi nez 65 MSPS;

Pozn.: Integrované obvody obsahujici analogove-cislicové prevodniky a ukladajici nebo
zpracovavajici digitalizovand data, viz polozka 34001.a.14.

Technickeé pozndmky:

1. Rozliseni n bitu odpovida kvantizaci 2" stavu.

2. Rozliseni analogove-cislicového prevodniku (ADC) je pocet biti digitalniho
vystupu, ktery predstavuje namereny analogovy vstup. K urceni rozliseni
analogové-cislicového prevodniku (ADC) se nepouziva efektivni pocet bitu
(ENOB,).

3. U ,vicekanalovych ADC* se ,vzorkovaci rychlost” nescita a , vzorkovaci
rychlost” je maximalni rychlost kazdého kanalu.

4. U ,,prokladanych ADC* nebo u ,,vicekandalovych ADC*, u nichz je stanoven
prokladany operacni mod, se , vzorkovaci rychlosti” scitaji a ,,vzorkovacit
rychlost” je celkova maximalni spolecna rychlost v§ech prokladanych kanalu.
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3A001.a.5.a.

pokraCovani

b.

Cislicové-analogové pievodniky (DAC), které maji nékterou z téchto vlastnosti:

1.

rozliSeni 10 bith nebo vyssi s ,nastavenou rychlosti aktualizace® vyssi nez
3 500 MSPS; nebo

rozliSeni 12 bitl nebo vyssi s ,nastavenou rychlosti aktualizace® vyssi nez
1 250 MSPS, které maji nékterou z téchto vlastnosti:

a. doba ustaleni k pfechodu na plny rozkmit pii odchylce maximalné
0,024 % pfi Gplném kroku je kratsi nez 9 ns; nebo

b. ,dynamicky rozsah bez parazitnich slozek‘ (SDFR) vétsi nez 68 dBc
(ptenos) pii syntetizaci plného rozkmitu analogového signalu 100 MHz
nebo nejvyssi plné frekvence specifikovaného analogového signalu
nizsiho nez 100 MHz.
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3A001.a.5.b.

pokraCovani

Technicke poznamky:

1.

,Dynamicky rozsah bez parazitnich slozek‘ (SFDR): pomer hodnoty RMS
prenosové frekvence (nejsilnéjsi slozka signalu) u vstupu DAC k hodnote RMS
druhého nejsilnéjsiho zvuku nebo slozky harmonického zkresleni u vystupu.
SFDR se urcuje primo podle specifikacni tabulky nebo z charakterizacnich
prehledit SEDR ve srovnani s frekvencemi.

Signalem s plnym rozkmitem se rozumi signdl, jehoz amplituda je vétsi nez —3

dBfs.
,Nastavena rychlost aktualizace ‘ u DAC:
a. u beznych DAC (bez prevzorkovani) je ,nastavena rychlost aktualizace

rychlosti, kterou je digitalni signdl preveden do analogového signdlu a
analogové hodnoty vystupu jsou zmeéneny pomoci DAC. DAC, u kterého
Ize obejit prevzorkovani (hodnota prevzorkovani 1), by mél byt povazovain
za bezny DAC (bez prevzorkovani),

b. u DAC s prevzorkovanim se ,nastavenou rychlosti aktualizace’ rozumi
rychlost aktualizace DAC délena nejmensim interpolacnim faktorem. U
DAC s prevzorkovanim se ,nastavend rychlost aktualizace * miize vyjadrit
riizné, véetné téchto hodnot:

— rychlosti vstupnich dat

— rychlosti vstupnich slov

— rychlosti vstupnich vzorkii

— maximalni celkovou rychlosti vstupni sbérnice

— maximalni rychlosti hodin DAC pro hodinovy vstup DAC.
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3A001.a. pokraCovani

6.

elektrooptické a ,,optické integrované obvody* pro ,,zpracovani signalt“, které maji
vSechny tyto vlastnosti:

a. jedna nebo vice vnitinich ,,laserovych® diod;
b. jeden nebo vice vnitinich prvkl pro detekci svétla; a
c. optické vinovody;

uzivatelem programovatelna logicka zatizeni, kterd maji nékterou z téchto vlastnosti:

a. maximalni pocet jednokoncovych ¢iselnych vstupt/vystupti vétsi nez 700; nebo

b. ,agregovanou $pickovou jednosmérnou rychlost sériového prenosu dat® 500 Gb/s
nebo vyssi;

Poznamka: Polozka 34001.a.7. zahrnuje:

- slozita programovatelna logicka zarizeni (CPLD),
- uzivatelem programovatelnd hradlovad pole (FPGA),
- uzivatelem programovatelna logickad pole (FPLA),
- uzivatelem programovatelné vnitrni spoje (FPIC).

Pozn.: Integrované obvody s uzZivatelem programovatelnymi logickymi obvody
kombinované s analogové-cislicovym prevodnikem, viz polozka 34001.a.14.

Technické poznamky:

1. Maximalni pocet cislicovych vstupu/vystupii uvedeny v polozce 34001.a.7.a. se
rovnéz uvadi jako maximalni vstupy/vystupy uzivatele ¢i maximalni dostupné
vstupy/vystupy bez ohledu na to, je-li integrovany obvod v pouzdru, ci
nezapouzdieny.

2. ,Agregovana Spickova jednosmeérna rychlost sériového prenosu dat‘ je soucinem
Spickové jednosmeérné rychlosti sériového prenosu dat nasobené poctem
prijimacii-vysilacii na FPGA.
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3A001.a.

pokraCovani

8.
9.

10.

11.

12.

13.

nevyuzito;
integrované obvody pro neuronové sité;

zékaznické integrované obvody, u nichz vyrobci bud’ neni znama funkce, nebo neni
znam kontrolni status zafizeni, ve kterém bude integrovany obvod pouzit a které maji
n¢kterou z téchto vlastnosti:

a. vice nez 1 500 vyvodi;
b. typicka ,,doba zpozdéni zakladniho hradla® mensi nez 0,02 ns; nebo
c. pracovni frekvence vétsi nez 3 GHz;

¢islicové integrované obvody, jiné nez popsané v polozkach 3A001.a.3. az 3A001.a.10.
a 3A001.a.12., které jsou zalozeny na jakémkoli slozeném polovodi¢i a které maji
nékterou z téchto vlastnosti:

a. ekvivalentni pocet hradel vétsi nez 3 000 (dvouvstupova hradla); nebo
b. preklapéci frekvence vyssi nez 1,2 GHz;

procesory pro rychlou Fourierovu transformaci (FFT), jejichz jmenovita doba provadéni
pro N-bodovou komplexni FFT ¢ini méné nez (N log, N)/20 480 ms, kde N je pocet
bodi;

Technicka poznamka:
Rovna-li se N 1 024 bodum, cini doba provadeni podle vzorce uvedeného v polozce
34001.a.12. 500 us.

integrované obvody pfimych digitalnich syntetizatord (DDS), které maji nékterou z
téchto vlastnosti:

a. hodinovou frekvenci Cislicové—analogového pievodniku (DAC) 3,5 GHz nebo
vy$si a rozliSeni DAC 10 bit nebo vétsi, avsak mensi nez 12 bitl; nebo

b. hodinovou frekvenci DAC 1,25 GHz nebo vyssi a rozliSeni DAC 12 bitd nebo
vEtsi;
Technicka poznamka:

Hodinovou frekvenci cislicové-analogového prevodniku (DAC) je mozno specifikovat
Jjako hlavni hodinovou frekvenci nebo vstupni hodinovou frekvenci.
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3A001.a. pokraCovani

14.  Integrované obvody, které vykonavaji vSe nize uvedené nebo jsou programovatelné
k provadéni vseho nize uvedeného:

a.

analogové Cislicové prevody majici nékterou z téchto vlastnosti:

1. rozliSeni nejméné 8 bith, avSak mensi nez 10 bitd, se ,,vzorkovaci
rychlosti* vyssi nez 1,3 gigavzorki za sekundu (GSPS);

2. rozliSeni nejméné 10 bith, avSak men$i nez 12 bitd, se ,,vzorkovaci
rychlosti“ vys$si nez 1,0 GSPS;

3. rozliSeni nejméné 12 bitl, avSak men$i nez 14 bit, se ,,vzorkovaci
rychlosti* vyssi nez 1,0 GSPS;

4. rozliSeni nejméne 14 bith, avSak mens$i nez 16 bitl, se ,,vzorkovaci
rychlosti* vyssi nez 400 megavzorkl za sekundu (MSPS); nebo

5. rozliSeni 16 bitd nebo vyssi se ,,vzorkovaci rychlosti vyssi nez 180
MSPS; a

majici nekterou z téchto vlastnosti:

1. uchovavani digitalizovanych dat; nebo

2. zpracovani digitalizovanych dat;

Poznamka 1: Integrované obvody s analogove-cislicovym prevodnikem viz 34001.a.5.a.

Poznamka 2: Uzivatelem programovatelné logické obvody viz 34001.a.7.

Technicke poznamky:

1.
2.

Rozliseni n bitu odpovida kvantizaci 2" stavu.

Rozliseni analogoveé-cislicového prevodniku (ADC) je pocet bitu digitalniho
vystupu ADC, ktery predstavuje namereny analogovy vstup. K urceni rozliseni
analogove-cislicového prevodniku (ADC) se nepouzivd efektivni pocet bitu
(ENOB).

U integrovanych obvodit s neprokladanymi , vicekandlovymi ADC* se

,vzorkovaci rychlost™ nescita a ,,vzorkovaci rychlost” je maximalni rychlost
kazdého kandlu.

U integrovanych obvodi s ,, prokladanymi ADC* nebo s ,,vicekandlovymi ADC ",
u nichz je stanoven prokladany operacni mod, se ,,vzorkovaci rychlosti scitaji a
,vzorkovaci rychlost”™ je celkova maximalni spolecna rychlost vsech
prokladanych kanali.
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3A001

pokraCovani

b.

mikrovlnna zatizeni nebo zafizeni pracujici s milimetrovymi vlnami:

Technické pozndamky:

1.

Pro ucely polozky 34001.b. plati, Ze parametr nasyceny Spickovy vystupni vvkon miize
byt na vyrobnich listech uveden rovnéz jako vykon, nasyceny vystupni vvkon, maximalni
vystupni vykon, Spickovy vystupni vykon nebo Spickovy obalkovy vykon.

Pro ucely polozky 34001.b.1 se ,vakuovymi elektronickymi soucdstkami’ rozumi
elektronické  soucastky zalozené na interakci elektronového  paprsku s
elektromagnetickou vinou SiFici se ve vakuovém okruhu nebo interagujici s
radiofrekvencnimi vakuovymi dutinovymi rezondatory. ,Vakuové elektronické soucdstky
zahrnuji klystrony, permaktrony a jejich odvozeniny.

,vakuové elektronické soucastky* a katody:

Pozndmka 1: Polozka 3A4001.b.1. nezahrnuje ,vakuové elektronické soucdstky
konstruované nebo urcené pro provoz v jakemkoliv frekvencnim pasmu se
vSemi témito vlastnostmi.:

a. nepresahuje 31,8 GHz; a
b. je ,,pridéleno podle ITU* pro radiokomunikacni sluzby, nikoliv
vsak pro navigacni radiové sluzby.

Poznamka 2: Polozka 34001.b.1. nezahrnuje ,vakuové elektronické soucastky",
které nejsou ,,vhodné pro kosmické aplikace™ a které maji vSechny tyto
viastnosti:

a. primeérny vystupni vwkon 50 W nebo mensi; a
b. jsou konstruovdany nebo wurceny pro cinnost v kterémkoliv

frekvencnim pdasmu se vSemi témito viastnostmi:

1. vice nez 31,8 GHz, avsak nejvyse 43,5 GHz; a

2. je ,pridéleno podle ITU* pro radiokomunikacni sluzby, nikoliv
vsak pro navigacni radiové sluzby.

a. ,vakuové elektronické soucastky® s postupnou vinou pulzni nebo pribéznou:
1. soucastky pracujici pti frekvencich vyssich nez 31,8 GHz;
2. soucastky s ohfivacem katody s dobou nabéhu na jmenovity RF vykon

mensinez 3 s;
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3A001.b.

pokraCovani

3. soucastky se spojenou dutinou nebo jejich odvozeniny, s ,,frakéni Sitkou
pasma“ vétsi nez 7 % nebo Spickovym vykonem vys$im nez 2,5 kW,

4, soucastky zaloZzené na Sroubovicovém, sloZzeném vinovodu nebo na
serpentinovych vinovodovych obvodech nebo jejich odvozeniny, které
maji n€kterou z téchto vlastnosti:

a. ,okamzitad Sitka pasma“ vétSi nez 1 oktava a primérny vykon
(vyjadteny v kW) nasobeny frekvenci (vyjadienou v GHz) vétsi nez
0,5;

b.  ,okamzitd Sitka pasma“ nejvySe 1 oktdva a primérny vykon
(vyjadieny v kW) nasobeny frekvenci (vyjadienou v GHz) vétsi nez
1

c.  jsou,vhodné pro kosmické aplikace; nebo

d.  maji elektronové délo se sitkou;

5. soucastky s ,.frakéni $itkou pasma“ vétsi nebo rovnou 10 % s nékterou z
téchto vlastnosti:

a.  prstencovy elektronovy paprsek;
b.  neaxisymetricky elektronovy paprsek; nebo
c.  nékolik elektronovych paprski;

zesilovaci ,vakuové elektronické soucastky* se zkfizenymi poli o zisku vétSim
nez 17 dB;

termionické katody konstruované pro ,vakuové elektronické soucastky*
produkujici emisni proudovou hustotu pfi jmenovitych pracovnich podminkach
vy$8i nez 5 A/em? nebo pulzni (nepriib&Znou) proudovou hustotu pii
jmenovitych pracovnich podminkach vyssi nez 10 A/cm?;

,vakuové elektronické soucastky‘ schopné provozu v ,dualnim rezimu*.

Technicka poznamka:

,Dualnim rezimem* se rozumi, ze paprskovy proud z ,vakuové elektronické
soucastky* Ize pomoci sitky umysiné menit z prubézné viny na pulzni rezim a ze
produkuje Spickovy pulzni vystupni vykon vysSSi nez vystupni vykon priibezné
viny.

10
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zesilovace s ,,monolitickymi integrovanymi obvody* (,, MMIC*), které maji nékterou z
téchto vlastnosti:

Pozn.: Zesilovace s ,,MMIC*, které maji integrovany fazovy posun, viz polozka

3A4001.b.12.

a. jsou urceny pro provoz pii frekvencich pfesahujicich 2,7 GHz az do 6,8 GHz
véetné s ,.frakéni Sitkou pasma™ vétsi nez 15 %, a maji nckterou z téchto
vlastnosti:

1. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 75 W (48,75 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 2,7 GHz az do 2,9 GHz véetn¢;

2. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 55W (47,4 dBm) pii
frekvencich presahujicich 2,9 GHz az do 3,2 GHz vcetné;

3. Spickovy nasyceny vystupni vykon vys§i nez 40 W (46 dBm) pfi
frekvencich presahujicich 3,2 GHz az do 3,7 GHz véetné; nebo

4, §pickovy nasyceny vystupni vykon vys$§i nez 20 W (43 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 3,7 GHz az do 6,8 GHz véetng;

11
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3A001.b.

pokraCovani
b.

jsou uréeny pro provoz pii frekvencich presahujicich 6,8 GHz az do 16 GHz
véetné s ,,frakéni Sitkou pasma® vétsi nez 10 %, a maji nékterou z téchto
vlastnosti:

1. $pickovy nasyceny vystupni vykon vys$§i nez 10 W (40 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 6,8 GHz az do 8,5 GHz véetn¢; nebo

2. §pickovy nasyceny vystupni vykon vys$i nez 5W (37 dBm) pfi
frekvencich presahujicich 8,5 GHz az do 16 GHz vcetné;

jsou uréeny pro provoz pii Spi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vys$Sim nez

3 W (34,77 dBm) pfi frekvencich ptesahujicich 16 GHz az do 31,8 GHz vcetné,

s ,.frakéni $itkou pasma‘ vétsi nez 10 %;

jsou uréeny pro provoz pii Spi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vys$S$im nez

0,1 nW (=70 dBm) pfi frekvencich ptesahujicich 31,8 GHz az do 37 GHz v¢etné;

jsou uréeny pro provoz pii §pi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vy$$im nez

1 W (30 dBm) pfi frekvencich piesahujicich 37 GHz az do 43,5 GHz vcetné, s

,frakéni §itkou pasma* vétsi nez 10 %,

jsou uréeny pro provoz pii $pi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vys$$im nez

31,62 mW (15 dBm) pii frekvencich ptesahujicich 43,5 GHz az do 75 GHz

véetné, s ,,frakéni §itkou pasma‘ vétsi nez 10 %;

jsou uréeny pro provoz pii Spi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vys$Sim nez

10 mW (10 dBm) pfi frekvencich ptesahujicich 75 GHz az do 90 GHz vcetné, s

,frakéni §itkou pasma® vétsi nez 5 %; nebo

jsou urceny pro provoz pii $pickovém nasyceném vystupnim vykonu vy$$im nez

0,1 nW (=70 dBm) pfi frekvencich ptesahujicich 90 GHz;
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Pozndmka 1: nevyuzito.

Poznamka 2: Kontrolni status ,, MMIC*, jejiz jmenovita provozni frekvence zahrnuje
frekvence uvedené ve vice nez jednom frekvencénim pasmu podle polozek
34001.b.2.a az 34001.b.2.h, je urcen nejnizsim prahem Spickového
nasyceného vystupniho vykonu.

Pozndamka 3: Poznamky 1 a 2 ke kategorii 34 znamenaji, Ze 34001.b.2 nezahrnuje ,, MMIC*,
Jsou-li specialné vyrobené pro jiné pouziti, napr. telekomunikace, radary,

automobily.
3. Diskrétni mikrovinné transistory, které jsou charakterizovany nékterou z téchto
vlastnosti:
a. jsou uréeny pro provoz pii frekvencich presahujicich 2,7 GHz az do 6,8 GHz

véetné a maji nékterou z té€chto vlastnosti:

1. §pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 400 W (56 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 2,7 GHz az do 2,9 GHz véetné;

2. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 205 W (53,12 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 2,9 GHz az do 3,2 GHz véetn¢;

3. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 115 W (50,61 dBm) pii
frekvencich presahujicich 3,2 GHz az do 3,7 GHz v¢etné; nebo

4. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 60 W (47,78 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 3,7 GHz az do 6,8 GHz véetn¢;
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b. jsou urceny pro provoz pii frekvencich presahujicich 6,8 GHz az do 31,8 GHz
véetné a maji nékterou z téchto vlastnosti:

1. $pickovy nasyceny vystupni vykon vys$§i nez S0 W (47 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 6,8 GHz az do 8,5 GHz véetn¢;

2. §pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 15 W (41,76 dBm) pfi
frekvencich presahujicich 8,5 GHz az do 12 GHz v¢etn¢;

3. $pickovy nasyceny vystupni vykon vys§i nez 40 W (46 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 12 GHz az do 16 GHz v¢etné; nebo

4. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 7W (38,45 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 16 GHz az do 31,8 GHz v¢etné;

c. jsou urceny pro provoz pii $pickovém nasyceném vystupnim vykonu vys$im nez
0,5 W (27 dBm) pii frekvencich piesahujicich 31,8 GHz az do 37 GHz v¢etné;

d. jsou uréeny pro provoz pii §pi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vy$$im nez
1 W (30 dBm) pfti frekvencich piesahujicich 37 GHz az do 43,5 GHz véetng;

e. jsou uréeny pro provoz pii §pi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vy$$im nez
0,1 nW (=70 dBm) pfi frekvencich presahujicich 43,5 GHz;

Poznamka 1: Kontrolni status tranzistoru, jehoZ jmenovitd provozni frekvence zahrnuje
frekvence wuvedené ve vice nez jednom frekvencnim pdsmu podle
34001.b.3.a az 34001.b.3.e. je urcen nejnizsim prahem saturovaného
vystupniho vykonu.

Pozndmka 2: Polozka 34001.b.3. zahrnuje nezapouzdrené desticky, desticky upevnené
na nosicich, nebo v pouzdrech. Nékteré samostatné tranzistory mohou byt
také oznacovany jako zesilovace vykonu, ale status téchto samostatnych
tranzistorii se urcuje podle 34001.b.3.
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4. mikrovinné zesilovace v pevné fazi a mikrovinné sestavy/moduly obsahujici
mikrovlnné zesilovace v pevné fazi, které maji n€kterou z téchto vlastnosti:

a.

jsou ur€eny pro provoz pii frekvencich piesahujicich 2,7 GHz az do 6,8 GHz
véetné s ,frakéni Sitkou pasma“ vétsi nez 15 %, a maji nékterou z téchto

vlastnosti:

1. §pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 500 W (57 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 2,7 GHz az do 2,9 GHz véetn¢;

2. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 270 W (54,3 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 2,9 GHz az do 3,2 GHz véetn¢;

3. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 200 W (53 dBm) pfi
frekvencich presahujicich 3,2 GHz az do 3,7 GHz véetné; nebo

4. $pickovy nasyceny vystupni vykon vy$si nez 90 W (49,54 dBm) pii

frekvencich ptesahujicich 3,7 GHz az do 6,8 GHz véetng;

jsou uréeny pro provoz pii frekvencich presahujicich 6,8 GHz az do 31,8 GHz
véetné s ,,frakéni Sitkou pasma® vétsi nez 10 %, a maji nékterou z téchto

vlastnosti:

1. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 70 W (48,54 dBm) pfi
frekvencich ptesahujicich 6,8 GHz az do 8,5 GHz véetné;

2. Spickovy nasyceny vystupni vykon vys$i nez 50 W (47 dBm) pii
frekvencich presahujicich 8,5 GHz az do 12 GHz v¢etng;

3. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 30 W (44,77 dBm) pfi
frekvencich presahujicich 12 GHz az do 16 GHz véetné; nebo

4. Spickovy nasyceny vystupni vykon vys§i nez 20 W (43 dBm) pfi

frekvencich presahujicich 16 GHz az do 31,8 GHz vcetné,;
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c. jsou urceny pro provoz pii $pickovém nasyceném vystupnim vykonu vys$im nez
0,5 W (27 dBm) pti frekvencich piesahujicich 31,8 GHz az do 37 GHz v¢etné;

d. jsou uréeny pro provoz pii $pi¢kovém nasyceném vystupnim vykonu vy$$im nez
2 W (33 dBm) pii frekvencich piesahujicich 37 GHz az do 43,5 GHz vcetné, s
,frakéni §itkou pasma* vétsi nez 10 %;

e. jsou urceny pro ¢innost pti frekvencich vyssich nez 43,5 GHz a maji n¢kterou z
téchto vlastnosti:

1. $pickovy nasyceny vystupni vykon vys$§i nez 0,2 W (23 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 43,5 GHz az do 75 GHz vcetné, s ,.frakéni
Sitkou pasma® vetsi nez 10 %;

2. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 20 mW (13 dBm) pii
frekvencich ptesahujicich 75 GHz az do 90 GHz vcetné, s ,,frakéni $itkou
pasma“ vétsi nez 5 %; nebo

3. $pickovy nasyceny vystupni vykon vyssi nez 0,1 nW (=70 dBm) pfi
frekvencich presahujicich 90 GHz; nebo

f. nevyuzito.

Poznamka 1: Zesilovace s ,, MMIC*“, viz polozka 34001.b.2.

Poznamka 2: ,Prenosoveé/prijimaci moduly® a ,prenosové moduly‘, viz polozka
34001.b.12.

Poznamka 3: Kovertory a harmonické smésovace konstruované pro rozsireni

provozniho nebo frekvencniho rozsahu analyzatori signali, gemerdtorii
signalii, sitovych analyzatorii nebo mikrovinnych zkusebnich prijimacu, viz
polozka 34001.b.7.
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Pozndmka 1: nevyuzito.

Poznamka 2: Kontrolni  status polozky, jejiz jmenovita provozni frekvence
zahrnuje frekvence uvedené ve vice nez jednom frekvencnim pasmu podle

vy

nasyceného vystupniho vykonu.

elektronicky nebo magneticky laditelné pasmové propusti nebo pasmové zdrze, které
maji vice nez 5 laditelnych rezonatord s moznosti ladéni 1,5:1 pies frekvencni pasmo
(f__/f . )zamén€nez 10 us a které maji n¢kterou z téchto vlastnosti:

max’ - min

a. Sitka pasma propusti vétsi nez 0,5 % stiedové frekvence; nebo
b. Sitka pasma zdrze mensi nez 0,5 % stfedové frekvence;
nevyuzito;

konvertory a harmonické sméSovace, které maji nékterou z téchto vlastnosti:

a. konstruované pro rozsiteni frekvenéniho rozsahu ,analyzatorti signald“ nad 90
GHz;
b. konstruované pro rozsiteni provozniho rozsahu generatora signalt:

1. nad 90 GHz;

2. na vystupni vykon vys$s§i nez 100 mW (20 dBm) kdekoli v ramci
frekvenéniho rozsahu vyssiho nez 43,5 GHz, avS$ak nepiesahujiciho 90
GHz;

c. konstruované pro rozsiteni provozniho rozsahu sitovych analyzatort:
1. nad 110 GHz;

2. na vystupni vykon vys$si nez 31,62 mW (15 dBm) kdekoli v ramci
frekvencniho rozsahu vyssiho nez 43,5 GHz, avsak nepfesahujiciho 90
GHz;

3. na vystupni vykon vyssi nez 1 mW (0 dBm) kdekoli v ramci frekvencniho
rozsahu vys§iho nez 90 GHz, avsak neptesahujiciho 110 GHz; nebo

d. konstruované pro rozsifeni frekvencniho rozsahu mikrovinnych zkuSebnich
ptijimaci nad 110 GHz;

17
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8.

mikrovinné zesilovace vykonu obsahujici ,vakuové elektronické soucastky‘ uvedené v
polozce 3A001.b.1., které maji vSechny tyto vlastnosti:

a. pracovni frekvence vyssi nez 3 GHz;

b. pomér prumérného vystupniho vykonu k hmotnosti vyssi nez 80 W/kg; a

c. objem mensi nez 400 cm’;

Poznamka: Polozka 34001.b.8. nezahrnuje zarizeni konstruovand nebo urcenda

pro provoz v kterémkoliv frekvencnim pasmu, které je ,, pridéleno podle ITU" pro
radiokomunikacni sluzby, nikoliv vsak pro navigacni radiové sluzby.

mikrovinné vykonové moduly (MPM), sestavajici nejméné z ,vakuové elektronické
soucastky® s postupnou vlnou, ,,monolitického mikrovinného integrovaného obvodu*
(,MMIC*) a integrovaného elektronického regulatoru napéti, které maji vsechny tyto
vlastnosti:

a. ,¢as zapnuti‘ z vypnutého stavu do plné provozniho stavu kratsi nez 10 sekund,

b. objem mens$i, nez je maximalni jmenovity vykon ve wattech nasobeny 10
cm’/W; a

c. ,okamzitd Sitka pasma* vétsi nez 1 oktava (fmax > 2fimin) a s nékterou z téchto
vlastnosti:
1. pro frekvence rovné nebo nizsi nez 18 GHz, vysokofrekvencni (RF)

vystupni vykon vyssi nez 100 W; nebo
2. frekvenci vyssi nez 18 GHz.

Technicke poznamky:

1. Pro vypocet objemu v polozce 34001.b.9.b. je poskytnut tento priklad: pro
maximalni jmenovity vykon 20 W by objem cinil: 20 W x 10 cm®/W = 200 cm’.

2. ,Cas zapnuti‘ v polozce 34001.b.9.a. znamend dobu od plné vypnutého stavu do
plné provozniho stavu, tzn. tento c¢as zahrnuje dobu zahrdati MPM.

18
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10.

11.

oscilatory nebo sestavy oscilatord, které maji fungovat s fazovym Sumem s jednim
postrannim pasmem (SSB) v dBc/Hz niz§im (lep$im) nez -(126 + 20logioF — 20log;of)
kdekoli v rozpéti 10 Hz < F < 10 kHz;

Technicka poznamka:
V polozce 34001.b.10. je F odchylka pracovni frekvence v Hz a f je pracovni frekvence
v MHz.

»Elektronické sestavy” ,frekvencnich syntetizatord‘, které maji ,,dobu piepinani
frekvence® podle kteréhokoli z téchto pravidel:

a. krat$i nez 143 ps;

b. krat§i nez 100 ps pro kazdou zménu frekvence piesahujici 2,2 GHz v ramci
syntetizovaného  frekvencniho rozsahu pfesahujiciho 4,8 GHz, avsak
nepiesahujiciho 31,8 GHz;

c. nevyuzito;

d. krats$i nez 500 ps pro kazdou zménu frekvence presahujici 550 MHz v ramci
syntetizovaného  frekvencniho rozsahu presahujiciho 31,8 GHz, avsak
nepiesahujiciho 37 GHz;

e. krat$i nez 100 ps pro kazdou zménu frekvence piesahujici 2,2 GHz v ramci
syntetizovaného  frekvenéniho rozsahu ptesahujictho 37 GHz, avsak
nepiesahujiciho 90 GHz; nebo

f. nevyuzito;
g. krat$i nez 1 ms v ramci syntetizované¢ho frekvencniho rozsahu ptesahujiciho
90 GHz.

Technicka pozndmka:

,Frekvencni syntetizator: jakykoliv typ zdroje frekvence, ktery bez ohledu na pouzZitou
techniku poskytuje z jednoho nebo vice vystupii nékolik soucasnych nebo alternativnich
vystupnich frekvenci rizenych nebo usporadanych mensim poctem standardnich (nebo
zakladnich) frekvenci nebo frekvenci od nich odvozenych.

Pozn.: Pokud jde o , analyzatory signalii” pro obecné ucely, viz polozka 34002.c.,
generatory signalu viz polozka 34002.d., sitové analyzatory viz polozka 34002.e.
a mikrovinné zkusebni prijimace viz polozka 34002.f-
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12.

,Pfenosové/ptijimaci moduly‘, ,pfenosové/piijimaci MMIC*, ,pfenosové moduly‘ a
,prenosové MMIC® uréené pro provoz pii frekvencich vyssich nez 2,7 GHz a majici
vSechny tyto vlastnosti:

a.

d.

$pickovy nasyceny vystupni vykon (ve wattech) Py je vEtSi nez 505,62 déleno
druhou mocninou maximalni provozni frekvence (v GHz) [Ps>505,62
W*GHz?*fn,?] pro kterykoli kanal;

frakeni Sitka pasma® 5 % nebo vice pro kterykoli kanal;

s

provozni frekvenci v GHz [d < 15em*GHz*N/fgn.], kde N je pocet pfenosovych
nebo prenosovych/ptijimacich kanald; a

elektronicky ménitelny fazovy posun u kazdého kanalu.

Technické poznamky:

1.

, Prenosovy/prijimaci modul‘: je multifunkcni ,, elektronicka sestava®, kterd
umoznuje dvousmerné ovladani amplitudy a faze pro prenos a prijem signalil.

,Prenosovy modul’: je ,elektronicka sestava®, kterd umoznuje ovladani
amplitudy a faze pro prenos signalii.

, Prenosovy/prijimaci MMIC*: je multifunkcni ,,MMIC*, ktery umoznuje
dvousmeérné ovladani amplitudy a faze pro prenos a prijem signali.

, Prenosovy MMIC": je ,, MMIC*, ktery umoziuje oviadani amplitudy a faze pro
prenos signalil.

2,7 GHz by mélo byt pouzito jako nejnizsi provozni frekvence (fou:) ve vzorci
uvedeném v polozce 34001.b.12.c. pro prenosové/prijimaci nebo prenosové
moduly se jmenovitym provoznim rozsahem 2,7 GHz a nizsim [d <
15 em*GHz*N/2,7 GHz].

Polozka 3A4001.b.12. se vztahuje na ,prenosové/vysilaci moduly® nebo
,prenosové moduly’ s jimacem tepla nebo bez néj. Hodnota d v poloZce
34001.b.12.c. nezahrnuje zadnou cast ,prenosového/vysilacitho modulu’ nebo
,prenosového modulu ‘, ktera slouzi jako jimac tepla.

,Prenosové/prijimaci  moduly nebo ,prenosoveé moduly nebo
,prenosové/prijimact MMIC* nebo ,prenosove MMIC‘ mohou, ale nemusi mit N
integrovanych rozbihajicich se antétnnich prvkii, kde N je pocet prenosovych
nebo prenosovych/prijimacich kanali.
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c. zafizeni s akustickou vinou a specialné pro né¢ konstruované soucasti:

1. zafizeni s povrchovou akustickou vinou a s podpovrchovou akustickou vinou, ktera maji
nékterou z téchto vlastnosti:

a. nosna frekvence vys$si nez 6 GHz;

b. nosna frekvence vyssi nez 1 GHz, avSak nejvyse 6 GHz, a néktera z téchto
vlastnosti:
1. ,potlaceni postrannich lalokd frekvence® vétsi nez 65 dB,;
2. soucin maximalni doby zpozdéni a Sitky pasma (doba v pus a Sitka pasma

v MHz) vétsi nez 100;

3. Sitka pasma vétsi nez 250 MHz; nebo
4, disperzni zpozdéni vétsi nez 10 ps; nebo
c. nosna frekvence nejvyse 1 GHz a néktera z téchto vlastnosti:
1. soucin maximalni doby zpozdéni a Sitky pasma (doba v us a §itka pasma
v MHz) vétsi nez 100;
2. disperzni zpozdéni vétsi nez 10 ps; nebo
3. ,potlaceni postrannich lalokti frekvence® vétsi nez 65 dB a Sitka pasma

vetsi nez 100 MHz;

Technicka poznamka:
,Potlaceni postrannich lalokii frekvence’ je maximalni hodnota potlaceni uvedend na
bezpecnostnim listu.
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2. zatizeni s prostorovou akustickou vlnou, jez umoziuji pfimé zpracovani signalt pfi
frekvencich vétsich nez 6 GHz;

3. akusticko-opticka zafizeni na ,zpracovani signalt®“, ktera vyuzivaji interakci mezi
akustickymi vlnami (prostorovymi nebo povrchovymi) a svételnymi vinami a umoziuji
piimé zpracovani signall nebo obrazli, vcetné spektralni analyzy, korelace nebo
konvoluce;

Poznamka: Polozka 34001.c. se nevztahuje na zarizeni s akustickou vinou, ktera se
omezuji na pouziti jako jednopasmova propust, dolni propust, horni propust nebo
pasmova zadrz, nebo na funkci rezondatoru.

d. elektronické soucastky a obvody, které¢ obsahuji soucastky vyrobené ze ,supravodivych*
materialt specialné konstruovanych pro ¢innost pfi teplotach pod ,kritickou teplotou* alespon
jedné ze ,,supravodivych® slozek a které maji nékterou z té€chto vlastnosti:

1. spinani proudu pro ¢islicové obvody vyuzivajici ,,supravodiva™ hradla se soucinem
doby zpozdéni na jedno hradlo (v sekundach) a ztraty vykonu na jedno hradlo (ve
wattech) men3im neZ 107* J; nebo

2. frekvencni selekce pfi vSech frekvencich vyuzivajicich rezonanéni obvody s hodnotami
jakosti Q vyssimi nez 10 000;
e. vysokoenergeticka zafizeni:
I. ,Clanky*:
a. ,primarni ¢lanky*, které maji pti 20 °C n¢kterou z téchto vlastnosti;
1. ,hustotu energie vys$§i nez 550 Wh/kg a ,trvalou hustotu vykonu‘ vyssi

nez 50 W/kg; nebo

2. ,hustotu energie‘ vyssi nez 50 Wh/kg a ,trvalou hustotu vykonu‘ vyssi
nez 350 W/kg; nebo

b. ,sekundarni ¢lanky*, které maji ,hustotu energie* vyssi nez 350 Wh/kg pti 20 °C;
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Technicke poznamky:

1.

Pro ucely polozky 34001.e.1. se ,hustota energie * (Wh/kg) vypocte z jmenovitého
napéti vyndsobeného jmenovitou kapacitou v ampérhodinach (Ah) déleno
hmotnosti v kilogramech. Pokud jmenovita kapacita neni uvedena, vypocita se
hustota energie z ¢tverce jmenovitého napéti vynasobeného poté dobou vybijeni v
hodindach deleno vybijeci zatézi v ohmech a hmotnosti v kilogramech.

Pro ucely polozky 34001.e.1. se ,clankem rozumi elektrochemické zarizeni,
které ma kladné i zaporné elektrody, a elektrolyt, a je zdrojem elektrické energie.
Jedna se o zakladni stavebni prvek baterie.

Pro ucely polozky 34001.e.1.a. se ,primdarnim clankem ‘ rozumi ,clanek”, ktery
neni urcen k tomu, aby byl nabijen jinym zdrojem.

Pro ucely polozky 34001.e.1.b. se ,sekundarnim clankem ‘ rozumi ,clanek’, ktery
Jje urcen k tomu, aby byl nabijen vnéjsim elektrickym zdrojem.

Pro ucely polozky 34001.e.1.a. se ,trvala hustota vykonu‘ (W/kg) vypocte z
Jjmenovitého napéti vynasobeného specifikovanym maximalnim trvalym vybijecim
proudem v ampérech (A) deleno hmotnosti v kilogramech. ,, Trvala hustota
vykonu ‘ se rovnéz oznacuje jako specificky vykon.

Poznamka: Polozka 34001.e.1. nezahrnuje baterie, véetné jednoclankovych.
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2.

vysokoenergetické akumulaéni kondenzatory:

Pozn.: VIZ TEZ 34201.a. a Seznam vojenského materidlu.

a.

kondenzatory s opakovaci frekvenci méné nez 10 Hz (jednorazové akumulaéni
kondenzatory), které maji v§echny tyto vlastnosti:

1. jmenovité napéti rovnajici se nebo vétsi nez 5 kV;
2. hustota energie rovnajici se nebo vétsi nez 250 J/kg; a
3. celkova energie rovnajici se nebo vétsi nez 25 kJ;

kondenzatory s opakovaci frekvenci nejméné 10 Hz, které maji vSechny tyto
vlastnosti:

1. jmenovité napéti rovnajici se nebo vétsi nez 5 kV;

2. hustota energie rovnajici se nebo vétsi nez 50 J/kg;

3. celkova energie rovnajici se nebo vétsi nez 100 J; a

4, zivotnost rovnajici se nebo vétsi nez 10 000 cyklu nabiti/vybiti;

»supravodivé® elektromagnety a solenoidy, specialné konstruované k plnému nabiti
nebo vybiti za méné nez jednu sekundu, které maji vSechny tyto vlastnosti:

Pozn.: VIZ TEZ 34201.b.

Poznamka: Polozka 34001.e.3. nezahrnuje ,, supravodivé‘ elektromagnety nebo

solenoidy specialné konstruované pro lékarské pristroje k zobrazovani na
principu magnetické rezonance (MRI).

energie dodand pfi vybiti vys$si nez 10 kJ béhem prvni sekundy;
vnitini pramér vinuti vedoucich proud vétsi nez 250 mm; a

jsou uréeny pro magnetickou indukci vétsi nez 8 T nebo ,,celkovou proudovou
hustotu* ve vinuti vét$i nez 300 A/mm?;

2 CS



CS

3A001.e.

pokraCovani

4. solarni ¢lanky, sestavy propojenych ¢lankt s krycim sklem (CIC), solarni panely a
solarni pole, které jsou ,,vhodné pro kosmické aplikace™ a jejichz minimalni primérna
ucinnost pii provozni teplot¢ 301 K (28 °C) za simulovaného osvétleni ,AMO° s
intenzitou ozafeni 1 367 watti na metr &tveredni (W/m?) je vy$si nez 20 %;

Technicka poznamka:
Pojmem ,AMO " nebo ,Air Mass Zero ‘ se rozumi spektralni intenzita zareni slunecniho svétla ve
vnéjsi atmosfére Zemé, je-li vzdalenost Zemé od Slunce jedna astronomicka jednotka (AU).

snimace absolutni polohy se vstupem z oto¢ného hiidele, které maji ,,pfesnost” rovnou nebo
mens$i (lepsi) nez 1,0 uhlové vtefiny a které jsou k tomu vybaveny specidlné konstruovanymi
kédovacimi prstenci, kotouci nebo miskami;

polovodicova pulsni vykonova spinaci tyristorova zafizeni a ,tyristorové moduly® vyuzivajici
bud’ elektricky, opticky fizenych metod spinani nebo metod spinani fizenych elektronovym
zafenim, a které maji kteroukoliv z té€chto vlastnosti:

1. maximalni rychlost ristu proudu pii zapnuti (di/dt) vyssi nez 30 000 A/us a napéti ve
vypnutém stavu vyssinez 1 100 V; nebo

2. maximalni rychlost rdstu proudu pii zapnuti (di/dt) vyssi nez 2 000 A/us a vSechny tyto
vlastnosti:

a. $pickové napéti pii vypnutém stavu rovno nebo vyssinez 3 000 V; a

b. $pickovy (rdzovy) proud rovny nebo vyssi nez 3 000 A.
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Pozndmka 1: Polozka 34001.g. zahrnuje:
kremikové rizené usmérnovace (SCR)
- elektricky spinané tyristory (ETT)
- svétlem spinané tyristory (LTT)
- integrované hradlem komutované tyristory (IGCT)
- hradlem vypinané tyristory (GTO)
- tyristory rizené MOS (MCT)
- solidtrony
Pozndmka 2: Polozka 34001.g. nezahrnuje ridici tyristorovd zarizeni a ,tyristorové

moduly zahrnuté do vybaveni urceného pro aplikace na civilnich
zeleznicich nebo v ,, civilnich letadlech “.

Technicka pozndmka:
Pro ucely polozky 34001.g. obsahuje ,tyristorovy modul‘ jedno nebo vice tyristorovych

zarizeni.
h. polovodi¢ové vykonové spinace a diody na regulaci vykonu ¢i ,moduly‘, které maji tyto
vlastnosti:
1. jsou ureny pro maximalni pracovni spojovaci teplotu vyssi nez 488 K (215 °C);
2. opakovatelné vrcholové napéti v nevodivém stavu (blokovaci napéti) vétsi nez 300 V; a
3. stejnosmérny proud vétsi nez 1 A.

Poznamka 1: Opakovatelné vrcholové napeti v nevodivém stavu uvedené v polozce 34001.h.
zahrnuje napéti mezi vyvodem a zdrojem, kolektorem a emitorem, opakovatelné
Spickové zdaverné napeti a opakovatelné Spickové blokovaci napéti v nevodivéem
stavu.

Pozndmka 2: Polozka 34001.h. zahrnuje:

tranzistory s prechodovym hradlem (JFET)

- vertikalni tranzistory s prechodovym hradlem (VJFET)

- vykonové tranzistory typu MOSFET

- tranzistory Fizené polem s dvojitou difuzni strukturou kov-oxid-polovodic
(DMOSFET)

- bipolarni tranzistory s izolovanym hradlem (IGBT)

- tranzistory s vysokou pohyblivosti elektronit (HEMT)

- bipolarni plosné tranzistory (BJT)

- tyristory a Fizené kremikové usmeérniovace (SCR)

- vypinaci tyristory GTO

- tyristory vypinané emitorem (ETO)

- diody PIN

- Schottkyho diody
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Pozndmka 3: Polozka 34001.h. nezahrnuje spinace, diody ¢i ,moduly‘ zakomponované do
vybaveni urceného pro pouziti v civilnich automobilech, civilnich Zeleznicnich
viacich a ,, civilnich letadlech .

Technicka poznamka:
Pro ucely polozky 34001.h. obsahuji ,moduly‘ jeden nebo vice polovodicovych vykonovych
spinacu ¢i diod k regulaci vykonu.

Intenzitni, amplitudové nebo fazové elektrooptické modulatory, konstruované pro analogové
signaly, které maji n¢kterou z téchto vlastnosti:

I. maximalni provozni frekvence vys$si nez 10 GHz, avsSak nizsi nez 20 GHz, optické
prichozi ztraty se rovnaji nebo jsou mensi nez 3 dB, a maji n¢kterou z téchto vlastnosti:
a. ,napéti poloviny vlnové délky* (,Vx‘) nizsi nez 2,7 V, méfeno pii frekvenci 1

GHz nebo niZsi; nebo

b. , V1 niz8i nez 4 V, méteno pii frekvenci vy$si nez 1 GHz; nebo

2. maximalni provozni frekvence rovnajici se nebo vyssi nez 20 GHz, optické prichozi
ztraty se rovnaji nebo jsou mensi nez 3 dB, a maji n€¢kterou z téchto vlastnosti:
a. , V1 niz§i nez 3,3 V, méteno pii frekvenci 1 GHz nebo nizsi; nebo
b. ,Vr‘ nizsi nez 5 V, méteno pii frekvenci vyssi nez 1 GHz;

Poznamka: Polozka 34001.i. zahrnuje elektrooptické modulatory s optickymi vstupnimi

a vystupnimi konektory (napr. pruzné kabely z optickych vidken).

Technicka poznamka:

Pro ucely polozky 34001.i. je ,napéti poloviny vinove délky (,Vr*) zapinaci napéti nezbytné
pro provedeni zmény faze o 180 stupiii vevinové délce svétla SiFiciho se optickym
modulatorem.
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Univerzalni ,,elektronické sestavy®, moduly a zatizeni:

a.

zaznamova zafizeni a osciloskopy:

1. nevyuzito;

2 nevyuzito;

3 nevyuzito;

4. nevyuzito;

5 nevyuzito;

6 zaznamniky digitalnich dat, které maji vSechny tyto vlastnosti:

a. trvaly ,spojity pfenos dat® vice nez 6,4 Gbit/s na disk nebo do paméti SSD
jednotky; a

b. procesor, ktery analyzuje data radiofrekven¢niho signalu pfi jejich nahravani;

Technickeé pozndmky:

1. Pro zaznamovad zarizeni s architekturou paralelnich sbérnic je rychlost
,spojitého prenosu dat‘ definovana jako soucin nejvyssi rychlosti prenosu slov
nasobend poctem bitii ve slove.

2. ,Spojity prenos dat‘ je nejvyssi rychlost prenosu dat, pri niz je pristroj schopen
zaznamenavat data na disk nebo do paméti SSD jednotky bez ztraty jakékoli
informace a pri zachovani vstupni rychlosti Cislicovych dat nebo prevodni
rychlosti digitalizatoru.

7. Osciloskopy pracujici v redlném case s Sumovym napétim o stfedni kvadratické hodnoté
niz§im nez 2 % plné stupnice pii vertikalnim nastaveni stupnice, které poskytuje
nejnizs§i hodnotu Sumu pro veskeré vstupy s poklesem o 3 dB v pasmu 60 GHz nebo
vetsim na kazdy kanal;

Pozndmka: Polozka 34002.a.7. nezahrnuje osciloskopy pro vzorkovani v ekvivalentnim

case.
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b.

C.

nevyuzito;

»analyzatory signalti:

1.

manalyzatory signald®, které maji Sitku pasma rozliSeni (RBW) 3 dB piesahujici
40 MHz kdekoli v ramci frekvenéniho rozsahu vys$s§iho nez 31,8 GHz, avSak
neptesahujiciho 37 GHz;

»analyzatory signali®, které maji primérnou prahovou urovenn Sumu (DANL) mensi
(lepsi nez) —150 dBm/Hz kdekoli ve frekven¢nim pasmu od 43,5 GHz do 90 GHz;

»analyzatory signald“ s frekvenci vyssi nez 90 GHz;

»analyzatory signalii“, které maji vSechny tyto vlastnosti:

a. ,Sifka pasma v redlném Case‘ vyssi nez 170 MHz; a
b. maji nékterou z téchto vlastnosti:

1. 100% pravdépodobnost odhaleni s méné nez 3dB snizenim z plné
amplitudy v dasledku prodlev nebo proluk signalt trvajicich 15 us nebo
méné; nebo

2. funkci ,spoustéfe podle frekvenéni masky® se 100% pravdépodobnosti

spusténi (zachyceni) signald trvajicich 15 ps nebo méng;
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Technicke poznamky:

1.

Poznamka:

,Sitka pdsma v redlném case': nejsirsi frekvencni rozmezi, u néhoz je
analyzator schopen prubézné prevadeét udaje tykajici se casové oblasti
zcela na vysledky frekvencni oblasti pomoci Fourierovy nebo jiné
diskrétni casové transformace, ktera zpracovava kazdy prichozi c¢asovy
bod bez snizeni zmérené amplitudy o vice nez 3 dB pod uroven skutecné
amplitudy zpiisobeného prodlevami nebo prolukami signdlu, pricemz
poskytuje nebo zobrazuje prevedené udaje.

Pravdeépodobnost odhaleni v polozce 34002.c.4.b.1. se rovnéz oznacuje
Jjako pravdépodobnost zachyceni.

Pro ucely polozky 3A4002.c.4.b.1. se doba 100% pravdépodobnosti
odhaleni rovnd minimdlni dobé trvani signalu, kterd je nutnd pro
specifikovanou uroven nejistoty meérent.

,Spoustéct frekvence* je mechanismus, jehoz spoustéci funkce je schopna
zvolit kmitoctové pdsmo, které se ma spustit jako podmnozina akviziéniho
pasma, pricemz ignoruje jiné signaly, které mohou byt pritomny uvniti
téhoz akvizicniho pasma. ,Spoustéci frekvence* miize obsahovat vice nez
Jjeden samostatny soubor meznich hodnot.

o ¢

Polozka 34002.c.4. nezahrnuje takové ,,analyzatory signalii“, které

pouzivaji pouze pasmoveé filtry s konstantnim procentem (znamé téz jako
oktavoveé filtry nebo filtry se zlomky oktav).
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5. nevyuzito;

d. generatory signaltl, které maji n€kterou z téchto vlastnosti:

1. urené ke generovani impulsem modulovanych signald, které maji vSechny nize
uvedené vlastnosti, kdekoliv v ramci frekven¢niho rozsahu vyssiho nez 31,8 GHz, avSak
neptesahujiciho 37 GHz:

a. ,doba trvani pulsu® mensi nez 25 ns; a
b. pomér vypnuto/zapnuto rovnajici se nebo vétsi nez 65 dB;

2. vystupni vykon vyssi nez 100 mW (20 dBm) kdekoli v ramci frekven¢niho rozsahu
vyssiho nez 43,5 GHz, avsak nepiesahujiciho 90 GHz;

3. ,,doba piepinani frekvence* urcend podle kteréhokoli z téchto pravidel:

nevyuzito;

b. krats$i nez 100 ps pro kazdou zménu frekvence piesahujici 2,2 GHz v ramci
frekvenc¢niho rozsahu ptresahujiciho 4,8 GHz, avsak nepiesahujiciho 31,8 GHz;

c. nevyuzito;

d. krat$i nez 500 ps pro kazdou zménu frekvence piesahujici 550 MHz v ramci
frekvencniho rozsahu pfesahujiciho 31,8 GHz, avSak neptesahujiciho 37 GHz;
nebo

e. krat§i nez 100 ps pro kazdou zménu frekvence piesahujici 2,2 GHz v ramci

frekvenéniho rozsahu piesahujiciho 37 GHz, avSak neptesahujiciho 90 GHz;

f. nevyuzito;
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4,

5.

fazovy Sum s jednim postrannim pasmem (SSB) v dBc/Hz vymezen tak, Ze ma nékterou
z téchto vlastnosti:

a. mensi  (lep$i) nez —(126+20logioF — 20logif) kdekoli v rozmezi
10 Hz<F <10 kHz kdekoli vramci frekven¢niho rozsahu ptesahujiciho 3,2
GHz, avsak neptesahujiciho 90 GHz; nebo

b. mensi (leps$i) nez —(206 — 20logof) kdekoli v rozmezi 10 kHz <F <100 kHz
kdekoli vramci frekvencniho rozsahu presahujiciho 3,2 GHz, avsak
nepiesahujiciho 90 GHz; nebo

Technicka poznamka:
V polozce 34002.d.4. je F posun od pracovni frekvence v Hz a f je pracovni frekvence v
MHz,;

maximalni frekvence vyssi nez 90 GHz;

Poznamka 1: Pro ucely polozky 34002.d. zahrnuji generatory signalii generatory s libovolnym

tvarem viny a libovolnou funkci.

Poznamka 2: Polozka 3A4002.d. nezahrnuje zarizeni, v nichZz je vystupni frekvence

produkovana bud’ sectenim nebo odectenim dvou nebo vice krystalem Fizenych
oscilacnich frekvenci, nebo sectenim ¢i odectenim s naslednym vyndsobenim
vysledku.

Technicke poznamky:

1.

Maximalni frekvence generdtoru s libovolnym tvarem viny nebo libovolnou funkci se
vypocte tak, zZe se vzorkovaci frekvence uvedend ve vzorcich za sekundu vydeli
koeficientem 2,5.

Pro ucely polozky 34002.d.1.a. se ,trvanim impulsu‘ rozumi casovy interval mezi
okamzikem, kdy celni okraj impulsu dosahuje 50 % vrcholné hodnoty a okamzZikem, kdy
zadni okraj impulsu dosahuje 50 % vrcholné hodnoty.
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c.

sitové (obvodové) analyzatory s nékterou z téchto vlastnosti:

1. vystupni vykon vys$i nez 31,62 mW (15 dBm) kdekoli v rozsahu provozni frekvence
vys$si nez 43,5 GHz, avsak nepiesahujici 90 GHz;

2. vystupni vykon vys$i nez 1 mW (0 dBm) kdekoli v rozsahu provozni frekvence vyssi
nez 90 GHz, avsak neptesahujici 110 GHz;

3. ,funkci nelinearniho meéteni vektoru® pii frekvencich vysSich nez 50 GHz, avsak
neptesahujicich 110 GHz; nebo

Technicka poznamka:
,Funkce nelinedrniho méreni vektoru‘ je schopnost pristroje analyzovat vysledky zkousek
zarizeni vybuzenych do oblasti velkého signalu nebo do rozsahu nelinearniho zkresleni.

4. maximalni provozni frekvence vyssinez 110 GHz;
mikrovlnné zkuSebni piijimace, které maji vSechny tyto vlastnosti:
I. maximalni provozni frekvence vyssinez 110 GHz; a

2. schopnost méfit soucasné amplitudu i fazi;

atomové frekvenéni normaly, které maji n€kterou z téchto vlastnosti:

1. jsou ,,vhodné pro kosmické aplikace®;
2. bez rubidia a s dlouhodobou stabilitou mensi (lepsi) nez 1 x 10-'!/mésic; nebo
3. nejsou ,,vhodné pro kosmické aplikace a maji vSechny tyto vlastnosti:
a. rubidiové normaly;
b. dlouhodoba stabilita mensi (lepsi) nez 1 x 10°!!/mésic; a
c. celkové spotfeba energie mensi nez 1 W.
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h. »Elektronické sestavy®, moduly nebo zafizeni konstruované k provadéni vsech téchto operaci:

1. analogove¢ Cislicové prevody majici nékterou z téchto vlastnosti:

ree

a. rozliSeni nejméné 8 bitl, avSak mensi nez 10 bitl, se ,,vzorkovaci rychlosti
vy$$inez 1,3 gigavzorkl za sekundu (GSPS);

113

b. rozliSeni nejméné 10 bitt, avSak mensi nez 12 bitd, se ,,vzorkovaci rychlosti
vys8inez 1,0 GSPS;

C. rozliSeni nejméné 12 bitl, avSak mensi nez 14 bitd, se ,,vzorkovaci rychlosti
vyssi nez 1,0 GSPS;

d. rozliSeni nejméné 14 bitt, avSak mensi nez 16 bitd, se ,,vzorkovaci rychlosti“
vy$si nez 400 megavzorkd za sekundu (MSPS); nebo

e. rozliSeni 16 bitt nebo vyssi se ,,vzorkovaci rychlosti* vyssi nez 180 MSPS; a

2. majici nekterou z t€chto vlastnosti:

a. vystup digitalizovanych dat;

b. uchovavani digitalizovanych dat; nebo

c. zpracovani digitalizovanych dat;

Pozn.: Zaznamniky digitalnich dat, osciloskopy, , ,analyzatory signali™, generdatory signalii,
sitové analyzatory a mikrovinné zkuSebni prijimace jsou uvedeny v polozkach
34002.a.6., 34002.a.7., 34002.c., 34002.d., 34002.e. a 34002.f.
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Technické poznamky:

1. Rozliseni n bitu odpovida kvantizaci 2" stavu.

2. Rozliseni analogove-cislicového prevodniku (ADC) je pocet biti digitalniho
vystupu ADC, ktery predstavuje namereny analogovy vstup. K urceni rozliseni
analogove-cislicového prevodniku (ADC) se nepouziva efektivni pocet bitu

(ENOB).

3. U neprokladanych vicekandlovych ,, elektronickych sestav*, modulii nebo
zarizent se ,,vzorkovaci rychlost* nescita a ,,vzorkovaci rychlost* je maximalni
rychlost kazdého kandlu.

4. U prokladanych kanalii nebo vicekandlovych ,,elektronickych sestav®, moduli

nebo zarizeni se ,,vzorkovaci rychlosti” scitaji a ,,vzorkovaci rychlost” je
celkova maximalni spolecnd rychlost vsech prokladanych kandlil.

Poznamka: Polozka 3A4002.h. zahrnuje ADC karty, digitalizatory vinovych
prubéhi, karty pro sbér dat, desky pro sbér signalu a zaznamniky prechodovych
déjul.

Chladici a rozpraSovaci tepelné fidici systémy vyuzivajici zafizeni, které ovlada a upravuje obéh
uzaviené tekutiny v utésnéném prostiedi, pficemz dielektricka tekutina je rozpraSend na elektronické
soucastky s pouzitim specialné vyrobeného rozstiikovace, ktery udrzuje v ramci opera¢niho rozpéti
teplotu elektronickych soucéstek a zvlast’ pro tento ucel vyrobenych soucasti.
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Elektronicka zafizeni, pfistroje a soucasti, jiné nez uvedené v polozce 3A001:

a. analogové-¢islicové prevodniky pouzitelné ve ,stielach®, konstruované tak, aby spliiovaly
vojenské specifikace pro zodolnéné zatizeni;
b. urychlovade schopné dodavat elektromagnetické zafeni produkované brzdnym zafenim z
urychlenych elektronti 2 MeV nebo vice a systémy obsahujici tyto urychlovace.
Poznamka: Polozka 34101.b. nezahrnuje zarizeni specidalné konstruovana pro lékarskeé
ucely.

,Tepelné baterie® konstruované nebo upravené pro ,strely*.

Technické poznamky:

1 V polozce 34102 se ,tepelnymi bateriemi‘ rozumi baterie na jedno pouziti, které obsahuji jako
elektrolyt pevnou nevodivou anorganickou sul. Tyto baterie zahrnuji pyrolyticky material, ktery
po zapdleni roztavi elektrolyt a aktivuje baterii.

2. V polozce 34102 se ,strelou‘ rozumi kompletni raketové systéemy a systémy bezpilotnich
vzdusnych prostiedkii s dosahem vice nez 300 km.

Elektronické soucasti, jiné nez uvedené v polozce 3A001:

a. kondenzatory, které maji jednu z téchto kombinaci charakteristik:
1. a. pracovni napéti vétsi nez 1,4 kV;
b. uchovana energie vétsi nez 10 J;
c. kapacita vétsi nez 0,5 pF; a
d. sériova induktance mensi nez 50 nH; nebo
2. a. pracovni napéti vétsi nez 750 V;
b. kapacita vétsi nez 0,25 pF; a
c. sériova induktance mensi nez 10 nH;
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b.

supravodivé solenoidni elektromagnety, které maji vSechny tyto vlastnosti:

1. schopné vytvorit magnetické pole vétsi nez 2 T;

2. pomér délky k vnitinimu priméru vétsi nez 2;

3. vnitini pramér vétsi nez 300 mm; a

4. rovnomeérnost magnetického pole lepsi nez 1 % na sttedovych 50 % vnitiniho objemu;
Poznamka: Polozka 34201.b. nezahrnuje magnety specialné konstruované a vyvazené

Jako soucasti’ lékarskych systemii k zobrazovani na principu nukledarni magnetické
rezonance (NMR). Vyraz ,jako soucasti® nemusi nutné znamenat fyzickou soucdast v
ramci stejné dodavky; oddeélene dodavky z ruznych zdrojii jsou povoleny za
predpokladu, ze prislusnd vyvozni dokumentace jasné vymezuje vztah techto dodavek
Jjako soucdsti‘ zobrazovaciho systému.

zableskové rentgenové generatory nebo pulsni elektronové urychlovace, které maji nékterou z
téchto kombinaci charakteristik:

1. a. urychlovace s maximalni energii elektroni nejméné 500 keV, avSak mensi nez
25 MeV; a
b. ,ucinnost® (K) 0,25 nebo vyssi; nebo
2. a. urychlovac s maximalni energii elektronti nejméné 25 MeV; a
b. ,Spickovy vykon‘ vétsi nez 50 MW.
Poznamka: Polozka 3A4201.c. nezahrnuje urychlovace, které jsou soucdstmi pristroju

vyvinutych pro jiné ucely nez pro elektronové nebo rentgenové ozarovani (napr.
elektronova mikroskopie) nebo pristrojii vyvinutych pro lékarské ucely.
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3A201.c.

3A225

pokraCovani

Technicke poznamky:

1.

,Ucinnost* K je definovina jako:

K=17x10°V>%Q

V je maximalni energie elektronii v milionech elektronvoltii.

Jestlize doba trvani pulsu paprsku urychlovace je mensi nebo rovna 1 us, pak Q je celkovy
urychleny naboj v coulombech. Je-li doba trvani pulsu paprsku urychlovace vétsi nez 1 us, pak
0 je maximalni urychleny naboj v 1 us.

O je rovno integralu i podle t pro dobu méné nez 1 us nebo dobu trvdani pulsu (Q = [idt), kde i
Je proud paprsku v ampérech a t je doba v sekunddch.

2.

3.

,Spickovy vykon® = (Spickové napéti ve voltech) % (Spickovy proud paprsku v
ampérech,).

Ve strojich zalozenych na mikrovinnych urychlovacich dutinach je dobou trvani pulsu
paprsku bud’ 1 us, nebo doba trvani davky svazku paprskii vyvolanych jednim pulsem
mikrovinného modulatoru, je-li mensi nez 1 us.

Ve strojich zalozenych na mikrovinnych urychlovacich dutinach je Spickovym proudem
paprsku priimérny proud po dobu trvani davky svazku paprskai.

Me¢nice frekvenci nebo generatory, jiné nez uvedené v polozce 0B001.b.13., pouzitelné jako pohon
motoru s proménnou ¢i fixni frekvenci, které maji vSechny tyto vlastnosti:

Pozn. 1.

Pozn. 2.

,Software* specialne vyvinuty za ucelem zvysSeni nebo uvolnéni vykonu frekvencniho
meénice nebo generatoru tak, aby odpovidal vilastnostem v polozce 34225, je uveden v
polozce 3D225.

,, Technologie* ve formée kodii nebo klicii, ktera ma zvysit nebo uvolnit vykon meénice
frekvenci nebo generdtoru tak, aby odpovidal viastmostem v polozce 34225, je uvedena
v polozce 3E225.
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3A226

a. vicefazovy vystup s vykonem 40 VA nebo vetsim;

b. pracuji pti frekvenci 600 Hz nebo vice; a

c. fizeni frekvence lepsi (mensi) nez 0,2 %.

Poznamka: Polozka 34225 se na ménice frekvenci nebo generatory nevztahuje, jestlize maji

7

omezeni hardwaru, ,,softwaru‘ nebo ,,technologii”, ktera vykonnost snizuji na uroven nizsi,
nez je uvedeno vyse, za predpokladu, ze spliiuji nékterou z téchto podminek:

1. k vylepseni vykonu nebo k odstranéni omezeni musi byt vraceny piivodnimu vyrobci;

2. k vylepseni nebo uvolnéni vykonu za ucelem splnéni viastnosti uvedenych v polozce
34225 potiebuji ,, software“ uvedeny v polozce 3D225; nebo

3. k vylepseni nebo uvolnéni vykonu za ucelem splnéni vlastnosti uvedenych v polozce

34225 potirebuji ,, technologii** ve formé klicii nebo kodit uvedenou v polozce 3E225.

Technické poznamky:

1. Meénice frekvenci v polozce 34225 jsou téz znamy jako konvertory nebo invertory.

2. Meénice frekvenci v polozce 34225 mohou byt na trhu pod oznacenim generdtory, elektronicka
zkuSebni zarizeni, zdroje stiidavého proudu, pohony s proménnymi otdckami motoru, pohony s
promeénnymi otackami (VSD), pohony s proménlivyvm kmitoctem (VFD), pohony s
nastavitelnym kmitoctem (AFD), nebo pohony s nastavitelnou rychlosti (ASD).

Zdroje stejnosmérného proudu s vysokym vykonem, jiné nez uvedené v polozce 0B001.j.6., které maji
ob¢ tyto vlastnosti:

a. schopnost nepfetrzit¢ produkovat po dobu 8 hodin napéti 100 V nebo vétsi s vystupnim
proudem nejméné 500 A; a
b. stabilitu proudu nebo napéti po dobu 8 hodin lepsi nez 0,1 %.
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3A227

3A228

Zdroje stejnosmérného proudu s vysokym napétim, jiné nez uvedené v polozce 0B0O01.j.5., které maji
obé¢ tyto vlastnosti:

a.

b.

schopnost nepfetrzit¢ produkovat po dobu 8 hodin napéti 20 kV nebo vétsi s vystupnim
proudem nejméné 1 A; a

stabilitu proudu nebo napéti po dobu 8 hodin lep$i nez 0,1 %.

Nize uvedena spinaci zafizeni:

a.

elektronky se studenou katodou, téZ plnéné plynem, pracujici podobné jako jisktisté, které maji
vsechny tyto vlastnosti:

I. obsahuji tfi nebo vice elektrod;

2. jmenovité §pickové anodové napéti 2,5 kV nebo vice;

3. jmenovity Spickovy anodovy proud 100 A nebo vice; a

4. anodové zpozdéni nejvyse 10 ps;

Pozndmka: Polozka 34228 zahrnuje plynové krytronové elektronky a vakuové

sprytronove elektronky.
spoustéci jisktiste, ktera maji obé tyto vlastnosti:
1. anodové zpozdéni 15 ps nebo méng; a
2. jmenovity Spickovy proud 500 A nebo vice;

moduly nebo sestavy s rychlou spinaci funkci, jiné nez moduly nebo montazni celky stanovené
v polozce 3A001.g. nebo 3A001.h., které¢ maji vSechny tyto vlastnosti:

I. jmenovité §pickové anodové napéti vétsi nez 2 kV;
2. jmenovity Spickovy anodovy proud 500 A nebo vice; a
3. spinaci ¢as nejvyse 1 ps.
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3A229

Vysokoproudé pulsni generatory:

Pozn.: VIZ TEZ SEZNAM VOJENSKEHO MATERIALU.

a.

rozbuskové odpalovaci sady (rozbuskové systémy, detonaéni sady) véetné odpalovacich sad
odpalovanych elektronicky, vybuchem nebo opticky, jinych nez uvedenych v poloZce
1A007.a., konstruované k aktivaci vicenasobné fizenych roznécovaét uvedenych v polozZce

1A007.b.;

modularni elektrické pulsni generatory (impulsové generatory), které maji vSechny tyto

vlastnosti:

I. jsou konstruovany pro pfenosné a mobilni uziti nebo uziti ve ztizenych podminkéach;

2. jsou schopné predat energii v méné nez 15 us pfi zatizeni mensim nez 40 Q;

3. vystup vétsi nez 100 A;

4. zadny rozmér nepiesahuje 30 cm;

5. hmotnost mensi nez 30 kg; a

6. jsou ur€eny k uziti v rozsifeném teplotnim rozmezi 223 K (—50 °C) az 373 K (100 °C)
nebo jsou svym uréenim vhodné pro letecké a kosmické uziti.

Poznamka: Polozka 34229.b. zahrnuje budice pro xenonové vybojky.

mikrodetonacni jednotky, které¢ maji vSechny tyto vlastnosti:

1. zadny rozmér neptesahuje 35 mm;

2. napéti rovnajici se nebo vétsi nez 1 kV; a

3. kapacita nejméné 100 nF.
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3A230

3A231

3A232

Vysokorychlostni pulsni generatory a jejich ,pulsni hlavice*, které maji ob€ tyto vlastnosti:

a. vystupni napéti vétsi nez 6 V pii odporovém zatizeni mensim nez 55 Q; a
b. ,pulsni pfechodovy ¢as‘ mensi nez 500 ps.
Technicke poznamky:

1. V polozce 34230 je ,pulsni prechodovy cas ‘ definovan jako casovy interval mezi 10 % a 90 %
napetove amplitudy.

2. ,Pulsni hlavice’ jsou sité vytvarejici impulsy, které jsou navrzeny tak, aby dokdazaly pracovat s
funkci napetovych krokii a utvaret je do rady pulsnich tvari, které mohou byt obdélnikového,
trojuhelnikového, krokového, pulsového, exponencialniho nebo monocyklického typu. ,Pulsni
hlavice* mohou byt nedilnou soucdsti generdtoru impulsii, mohou byt ve formé zdsuvného
modulu k zarizeni, anebo mohou byt pripojeny externé.

Systémy pro generovani neutroni (v¢etné trubic), které maji obé tyto vlastnosti:

a. jsou konstruovany pro provoz bez vnéjsiho vakuového systému; a
b. vyuzivaji nékterou z téchto ¢innosti:
1. elektrostatické zrychleni k vyvolani tritium-deuteriové jaderné reakce; nebo
2. elektrostatické zrychleni k vyvolani deuterium-deuterium jaderné reakce a umoznujici

vykon 3 x 10° neutronti/s nebo vyssiho.
Vicebodové rozbuskové systémy jiné nez systémy uvedené v polozce 1A007:
Pozn.: VIZ TEZ SEZNAM VOJENSKEHO MATERIALU.
Pozn.: Roznécovace viz polozka 14007.b.
nevyuzito;

b. zafizeni vyuzivajici jednoduché nebo nasobné rozbusky, konstruované pro témeét soucasné
odpaleni vybusného povrchu o rozméru vétsim nez 5 000 mm? jednim signalem k odpaleni s
roz§ifenim pies cely povrch za méné nez 2,5 ps.

Poznamka: Polozka 34232 nezahrnuje rozbusky vyuzivajici pouze primdrni vybusniny, jako je
azid olovnaty.
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3A233

3A234

Hmotnostni spektrometry, jiné nez uvedené v polozce 0B002.g., které jsou schopné méfit ionty o 230
u nebo vice a které maji rozliSovaci schopnost lepsi nez 2 ¢astice z 230, a iontové zdroje pro tyto

spektrometry:

a plazmové hmotnostni spektrometry s induktivni vazbou (ICP/MS);

b. hmotnostni spektrometry s doutnavym vybojem (GDMS);

c. hmotnostni spektrometry s tepelnou ionizaci (TIMS);

d. hmotnostni spektrometry s elektronovym ostfelovanim, které maji obé tyto vlastnosti:

1. pfivodovy systém s molekuldrnim paprskem, ktery promitda kolimovany paprsek
molekul analytu do oblasti zdroje iontl, kde dochdzi k ionizaci molekul pomoci
elektronového paprsku; a

2. jeden nebo vice ,vymrazovacich odlucovact’, které 1ze ochladit na teplotu 193 K (-80
“C:

e. nevyuzito;

f. hmotnostni spektrometry vybavené mikrofluorizaénim iontovym zdrojem, uréené pro aktinidy
nebo fluoridy aktinidu.

Technické poznamky:

1. Hmotnostni spektrometry s elektronovym ostrelovanim v polozce 34233.d. se rovnéz oznacuji

Jako hmotnostni spektrometry s elektronovou ionizact.

2. V polozce 34233.d.2. se ,vymrazovacim odlucovacem* rozumi zarizeni, které odchytava

molekuly plynu tim zpiisobem, ze je zkondenzuje ¢i zmrazi na studeném povrchu. Pro ucely
polozky 34233.d.2. se za kryogenni vyvévu s uzavienym cyklem plynného helia nepovazuje
,vymrazovaci odlucovac".

Sntiry s nizkou induktivni reaktanci k rozbuskam s témito vlastnostmi:

a.

b

pracovni napéti vétsi nez 2 kV; a

induktivni reaktance mensi nez 20 nH;
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3B
3B001

ZkuSebni, kontrolni a vyrobni zafizeni

Zatizeni pro vyrobu polovodi¢ovych soucastek nebo materiali a jejich specialné konstruované
soucasti a prislusenstvi:

Pozn.: VIZ TEZ 2B226.
a. zafizeni pro epitaxialni rist:

1. zafizeni konstruovand nebo upravena tak, aby byla schopna produkovat vrstvu s
rovnomeérnosti tloustky méné nez + 2,5 % v rozsahu vzdalenosti 75 mm nebo vice z
jiného materialu nez je kiemik;

Poznamka: Polozka 3B001.a.1. zahrnuje zarizeni pro epitaxi atomovych vrstev
(ALE).
2. reaktory pro chemickou depozici z plynné faze za pouziti organokovovych sloucenin

(MOCVD) konstruované pro epitaxialni rust sloZzenych polovodi¢ovych materiald, které
obsahuji jeden nebo vice z téchto prvku: hlinik, galium, indium, arsen, fosfor, antimon
nebo dusik;

3. zafizeni pro epitaxialni rist s molekularnim svazkem pfi pouziti plynnych nebo pevnych

zdroji;
b. zafizeni konstruovana pro iontovou implantaci, kterd maji nékterou z téchto vlastnosti:

1. nevyuzito;

2. jsou konstruovana a optimalizovana pro provoz pfi urychlovacim napéti 20 keV nebo
vice a proud ve svazku 10 mA nebo vice pro implantovani vodiku, deuteria nebo helia;

3. jsou schopna ptimého zapisu;

4. urychlovaci napéti 65 keV nebo vice a proud ve svazku 45 mA nebo vice pro

implantovani kysliku s vysokou energii do zahfaté ,,podlozky* z polovodi¢ového
materialu; nebo

5. jsou konstruovana a optimalizovana pro provoz pii urychlovacim napéti 20 keV nebo
vice a proud ve svazku 10 mA nebo vice pro implantovani kifemiku do ,,podlozky* z
polovodi¢ového materialu zahiaté na 600 °C nebo vice;
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nevyuzito;
nevyuzito;

vicekomorové centralni manipulaéni systémy pro desticky polovodi¢d s automatickym
vkladanim, které maji v§echny tyto vlastnosti:

1. prostiedky pro vstup a vystup desticek, k nimz lze pfipojit vice nez dva funkéné odlisné
,nastroje na zpracovani polovodi¢t‘ uvedené v polozkach 3B001.a.1., 3B001.a.2.,
3B001.a.3. nebo 3B001.b., jsou konstruovany tak, aby byly propojeny; a

2. jsou konstruovany jako integrovany systém ve vakuu pro ,postupné vicenasobné
zpracovani destiek*;

Poznamka: Polozka 3B001.e. nezahrnuje automatické robotizované manipulacni systémy
pro desticky polovodicii, které jsou specialné konstruovany pro paralelni zpracovani
desticek.

Technické poznamky:

1. Po ucely polozky 3B001.e. se ,nastroji na zpracovani polovodicii® rozumi modulové
nastroje, které zajistuji fyzikalni procesy pri vyrobé polovodici, které jsou funkcné
odlisné, jako je napriklad depozice, implantace nebo tepelné zpracovani.

2. Pro ucely polozky 3B001.e. se ,postupnym vicendasobnym zpracovanim desticek‘ rozumi
schopnost zpracovat kazdou desticku pomoci riuznych ,ndstrojit na zpracovani
polovodicii’, napt. prenosem jednotlivych desticek z jednoho nastroje do druhého a poté
do tretitho pomoci vicekomorovych centrdlnich manipulacnich systémii pro desticky
polovodicii s automatickym vkladanim.
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f.

litograficka zafizeni:

1.

nastavovaci a krokovaci nebo krokovaci a snimaci zafizeni na zpracovani desticek
polovodi¢t za pouziti fotooptickych nebo rentgenovych metod, ktera maji nékterou z
téchto vlastnosti:

a. vinova délka svételného zdroje krats$i nez 193 nm; nebo

b. schopnost exponovat obrazce s ,velikosti nejmensiho rozlisitelného prvku
(MRF) 45 nm nebo mensi;

Technicka poznamka:
, Velikost nejmensiho rozlisitelného prvku ‘ se vypocita podle vzorce:

MRF = (vinova délka svételného zdroje v nm) % (K faktor)
Ciselnd apertura

kde K faktor = 0,35

vybaveni pro tiskovou litografii schopné vyrabét struktury o velikosti 45 nm nebo
mensi;
Poznamka: Polozka 3B001.f.2. zahrnuje:

- mikrokontaktni tiskové nastroje

- nastroje pro razeni za tepla

- nastroje pro nanotiskovou litografii

- nastroje pro tiskovou litografii technikou ,,Step and flash* (S-FIL)

Zatizeni specialné konstruovana pro vyrobu masek, kterd maji vSechny tyto vlastnosti:

a. vyuzivaji vychylovaného zaostfené¢ho elektronového paprsku, iontového paprsku
nebo ,,laserového* paprsku; a

b. maji nékterou z téchto vlastnosti:
1. stopa paprsku o Sifce v poloviné maxima (full-width at half maximum

(FWHM)) mensi nez 65 nm a umisténi obrazu mensi nez 17 nm (stfed + 3
sigma); nebo

2. nevyuzito;

3. chyba piekryti masky druhou vrstvou mensi nez 23 nm (stfed + 3 sigma);
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4. zatizeni konstruovana pro zpracovani soucastek za pouziti metod ptimého zapisu, ktera
maji vSechny tyto vlastnosti:
a. maji vychylovany zaostfeny elektronovy paprsek; a
b. maji nékterou z téchto vlastnosti:
1. minimalni velikost paprsku nejvyse 15 nm; nebo
2. chyba piekryti mensi nez 27 nm (stfedni hodnota + 3 sigma);
g. masky a optické mtizky, konstruované pro integrované obvody uvedené v polozce 3A001;

vicevrstvé masky s vrstvou fazového posuvu neuvedené v polozce 3B001.g., které maji
nékterou z téchto vlastnosti:

I. jsou na ,,substratovém polotovaru® sklenéné masky, jejiz dvojlom je podle specifikace
men$i nez 7 nm/cm; nebo
2. jsou konstruovany pro litograficka zafizeni, ktera maji vinovou délku svételného zdroje
krat§i nez 245 nm;
Poznamka: Polozka 3B001.h. nezahrnuje vicevrstvé masky s vrstvou fazového posuvu
navrzené pro vyrobu pamétovych pristroju, které nejsou uvedeny v polozce 34001.
1. Sablony pro tiskovou litografii ur¢ené pro integrované obvody stanovené v polozce 3A001.
J- ,substratové polotovary” pro masky s vicevrstvou reflektorovou strukturou sestavajici z
molybdenu a kiemiku, které maji vSechny tyto vlastnosti:
I. jsou specialn¢ konstruované pro ,extrémni ultrafialovou‘ (,EUV®) litografii; a
2. jsou v souladu s normou SEMI P37.

Technicka poznamka:
,Extrémni ultrafialova® (,EUV") odkazuje na vinové délky elektromagnetického spektra vetsi
nez 5 nm a mensi nez 124 nm.

3B002  ZkuSebni zafizeni specialné konstruovana pro zkouSeni zhotovenych nebo rozpracovanych
polovodi¢ovych soucastek a specialné pro n¢ konstruované soucasti a prislusenstvi:

a. pro zkouseni S-parametri zbozi uvedeného v polozce 3A001.b.3.;
b. nevyuzito;
c. pro zkouseni zbozi uvedeného v polozce 3A001.b.2.
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3C001

3C002

Materialy

Heteroepitaxni materialy sestavajici z ,,podlozky* sloZzené z vice na sob& uspofadanych epitaxné
narostlych vrstev z:

a. kfemiku (Si);

b. germania (Ge);

c. karbidu kfemiku (SiC); nebo

d. »sloucenin galia nebo india typu III/V*.

Poznamka: Polozka 3C001.d. nezahrnuje ,,podlozky ““ majici jednu nebo vice epitaxialnich vrstev
typu P z GaN, InGaN, AlGaN, InAIN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP nebo
InGaAlP, nezavisle na sekvenci prvkii, vyjma pripadu, kdy se epitaxialni vrstva typu P nachadzi
mezi vrstvami typu N.

Rezistni materialy (rezisty) a ,,podlozky* potazené témito rezisty:
a. rezisty pro polovodic¢ovou litografii:

1. pozitivni rezisty upravené (optimalizované) pro pouziti pii vinovych délkach kratSich
nez 193 nm, avSak rovnajicich se nebo del§ich nez 15 nm;

2. pozitivni rezisty upravené (optimalizované) pro pouziti pii vinovych délkach kratSich
nez 15 nm, avSak delSich nez 1 nm;

b. veskeré rezisty konstruované pro pouziti s elektronovymi nebo iontovymi paprsky o citlivosti
0,01 pcoulomb/mm? nebo leps;

c. nevyuzito;
d. vesker¢ rezisty optimalizované pro technologie zobrazovani povrchu;
e. vesker¢ rezisty konstruované nebo optimalizované pro vyuziti spolu se zafizenim pro tiskovou

litografii uvedené v polozce 3B001.f.2., u kterych jsou pouzivany tepelné procesy nebo
procesy photo-curable;
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3C003

3C004

3C005

3C006

Organoanorganické slouceniny:

a. organokovové slouceniny hliniku, galia nebo india, které maji Cistotu (Cistotu kovu) lepsi nez
99,999 %;
b. organické slouceniny arsenu, antimonu a fosforu, které maji Cistotu (Cistotu anorganické

slozky) lepsi nez 99,999 %.

Poznamka: Polozka 3C003 zahrnuje pouze ty slouceniny, jejichz kovovy, polokovovy nebo
nekovovy prvek je primo vazan na uhlik organické casti molekuly.

Hydridy fosforu, arsenu nebo antimonu, které maji Cistotu lepsi nez 99,999 %, piipadné ziedéné v
inertnich plynech nebo vodiku.

Poznamka: Polozka 3C004 nezahrnuje hydridy, které obsahuji nejméné 20 % molarnich inertnich
plynit nebo vodiku.

Vysoce rezistni materialy:

a. »substraty” z karbidu kiemiku (SiC), nitridu gallitétho (GaN), nitridu hlinitého (AIN) nebo
smésného nitridu hliniku a gallia (AlGaN) nebo ingoty, hrusky nebo jiné polotovary z téchto
materialdl, jejichz odpor je pii 20 °C vyssi nez 10 000 ohm/cm;

b. polykrystalické ,,substraty* nebo polykrystalické keramické ,,substraty, jejichz odpor je pfi
20 °C vyssi nez 10 000 ohm/cm a které maji alesponi jednu neepitaxialni monokrystalickou
vrstvu kiemiku (Si), karbidu kiemiku (SiC), nitridu gallit¢tho (GaN), nitridu hlinit¢ho (AIN)
nebo smésného nitridu hliniku a gallia (AlGaN) na povrchu ,,substratu®.

Materialy neuvedené v polozce 3C001 sestavajici ze ,,substratu™ uvedeného v polozce 3C005, které
maji alespoii jednu epitaxialni vrstvu karbidu kiemiku, nitridu gallit¢ho, nitridu hlinitého nebo
smésného nitridu hliniku a gallia.
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3D
3D001

3D002

3D003

3D004
3D101
3D225

Software

»Software™ specialné vyvinuty pro ,,vyvoj“ nebo ,,vyrobu® zatizeni uvedenych v polozkach 3A001.b.
az 3A002.h. nebo 3B.

»Software™ specialné vyvinuty pro ,,uziti“ v zafizeni uvedenych v polozkach 3B001.a. az f., 3B002
nebo 3A225.

»Software®,zalozeny na fyzikalni‘ simulaci a specialné navrzeny pro ,,vyvoj* litografickych, leptacich
anebo vyluzovacich procest slouzicich k pfevodu maskovacich obrazcti do specialnich topografickych
obrazct ve vodicich, dielektrikach nebo polovodicovych materialech.

Technickd pozndmka:

Vyraz ,zalozeny na fyzikalni‘ uvedeny v polozce 3D003 znamenda pouzivani vypocti k urceni
souslednosti fyzikalnich pricinnych a ucinnych dejit na zaklade fyzikalnich viastnosti (napr. teplotnich,
tlakovych, difiiznich velicin a vlastnosti polovodicovych materialii).

Poznamka: Knihovny, atributy navrhit nebo souvisejici data pro ndavrh polovodicovych soucdstek
nebo integrovanych obvodii se povazuji za ,, technologii .

»Software® specialné vyvinuty pro ,,vyvoj* zafizeni uvedenych v polozce 3A003.
»Software™ specialné vyvinuty nebo upraveny pro ,,uziti“ zatizeni uvedenych v polozce 3A101.b.

»Software™ specialné vyvinuty za u€elem zvyseni nebo uvolnéni vykonu frekvenéniho ménice nebo
generatoru tak, aby odpovidal vlastnostem v polozce 3A225.
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3E
3E001

Technologie

»Technologie” ve smyslu vSeobecné poznamky k technologii pro ,,vyvoj* nebo ,,vyrobu“ zafizeni
nebo materiald uvedenych v polozkach 3A, 3B nebo 3C;

Pozndmka 1:

Poznamka 2:

Poznamka 3:

Polozka 3E001 nezahrnuje ,, technologie pro zarizeni nebo soucasti uvedené v polozce
34003.

Polozka 3E001 nezahrnuje ,, technologie pro integrované obvody uvedené v polozkach
34001.a.3. az 34001.a.12., které maji vsechny tyto vlastnosti:

a. vyuzivaji ,, technologii“ s rozlisenim 0,130 um nebo vyssim; a

b. maji vicevrstveé struktury s nejvyse tremi kovovymi vrstvami.

Polozka 3E001 nezahrnuje ,soupravy pro navrh zpracovani‘ (,PDK ), pokud neobsahuji
knihovny provadeéjici funkce nebo technologie pro zbozi uvedené v polozce 34001.

Technicka pozndmka:

,Souprava pro ndavrh zpracovani‘ (,PDK") je sofiwarovy ndstroj poskytnuty vyrobcem
polovodici, ktery ma zajistit, aby byly pozadované postupy a pravidla pro navrhovani
zohlednény v zajmu uspésného vytvoreni specifického navrhu integrovanych obvodii pri
specifickém  zpracovavani polovodicit v souladu s technologickymi a vyrobnimi
pozadavky (kazdy proces vyroby polovodicii ma sviij ,PDK").
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3E002

,»Technologie® ve smyslu vSeobecné poznamky k technologii, jiné nez uvedené v polozce 3E001, pro
,»Vyvoj“ nebo ,,vyrobu“ ,mikroprocesorového mikroobvodu®, ,mikropoc¢ita¢ového mikroobvodu*
nebo jadra mikroregulatorového mikroobvodu, ktery ma aritmeticko-logickou jednotku s Sifkou
pristupu 32 bitd nebo vice a kterykoliv z téchto ryst a vlastnosti:

a.

,vektorova procesorova jednotka‘ urfena k provadéni vice nez dvou vypocétu vektord s
pohyblivou fadovou carkou (jednorozmeérova pole 32bitovych nebo vétsich ¢isel) soucasné;

Technicka poznamka:

, Vektorova procesorova jednotka“ je procesorovy prvek se zabudovanymi instrukcemi, které
provadeji vicendsobné vypocty vektoru s pohyblivou radovou carkou (jednorozmérova pole
32bitovych nebo vétsich cisel) soucasné, jenz ma alespon jednu vektorovou aritmeticko-
logickou jednotku a vektorové registry, kazdy z nich o nejméné 32 prvcich.

urceny k provadéni vice nez dvou 64bitovych nebo vétsich vysledkil operaci s pohyblivou
fadovou ¢arkou na cyklus; nebo

ureny k provadéni vice nez osmi 16bitovych vysledkd ndsobeni a akumulace s pevnou
fadovou carkou na cyklus (napf. digitalni zpracovavani analogovych informaci, které byly
dfive pfevedeny do digitalni formy, znamych rovnéz jako ,,zpracovani digitalnich signala‘).

Poznamka 1: Polozka 3E002 nezahrnuje ,, technologii“ pro multimedialni dopliky.

Poznamka 2: Polozka 3E002 nezahrnuje , technologii® pro mikroprocesorova jadra, ktera ma

vSechny tyto vilastnosti:
a. vyuzivaji ,, technologii* s rozlisenim 0,130 um nebo vyssim; a
b. md vicevrstve struktury s nejvyse tremi kovovymi vrstvami.

Poznamka 3: Polozka 3E002 zahrnuje , technologii“ pro ,vyvoj“ mnebo ,,vyrobu® procesorii

digitalnich signalii a procesorii digitalnich poli.
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3E003

3E101

3E102

3E201

3E225

Jiné ,.technologie® pro ,,vyvoj“ nebo ,,vyrobu‘:

f.

g.

vakuovych mikroelektronickych soucastek;

heterostrukturnich polovodicovych elektronickych soucastek, jako jsou tranzistory s vysokou
pohyblivosti elektroni (HEMT), hetero-bipolarni tranzistory (HBT), zafizeni na bazi
kvantovych jam a supermiizek;

Poznamka: Polozka 3E003.b. nezahrnuje , technologie” pro tranzistory s vysokou
pohyblivosti elektronit (HEMT), které pracuji pri frekvencich nizsich nez je 31,8 GHz, a
pro heteroprechodné bipolarni tranzistory (HBT), které pracuji pri frekvencich nizsich
nez 31,8 GHz.

»supravodivych® elektronickych soucastek;

podlozek z diamantovych filma pro elektronické soucastky;

podlozek z kiemiku na izolatoru (SOI) pro integrované obvody, kde izolatorem je oxid
kfemicity;

podlozek z karbidu kifemiku pro elektronické soucastky;

,vakuovych elektronickych soucastek‘ pracujicich pti frekvenci 31,8 GHz nebo vyssi.

»Technologie” ve smyslu vSeobecné poznamky k technologii pro ,,uziti“ zafizeni nebo ,,softwaru®
uvedenych v polozkach 3A001.a.1. nebo 2., 3A101, 3A102 nebo 3D101.

»lechnologie® ve smyslu vSeobecné poznamky k technologii pro ,,vyvoj“,softwaru uvedené¢ho v
polozce 3D101.

»lechnologie® ve smyslu vSeobecné poznamky k technologii pro ,uziti“ zafizeni uvedené¢ho v
polozkach 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 az 3A234.

»lechnologie ve forme¢ koda nebo klich, kterd ma zvysit nebo uvolnit vykon ménict frekvenci nebo
generatort tak, aby odpovidal vlastnostem v polozce 3A225.
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